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Экспериментальное исследование вольт–амперной характеристики
солнечных батарей

Наиболее эффективным и проверенным в условиях длительной
эксплуатации на Земле и в космосе способом получения электричества из
солнечной энергии является фотоэлектрический метод прямого преобразования
с помощью полупроводниковых солнечных батарей [1]. Актуальной проблемой
солнечной энергетики является создания эффективных технологий для
повышения коэффициента полезного действия солнечных батарей.

Цель работы: Экспериментально получить вольт – амперные
характеристики различных солнечных батарей.

Эмпирическая вольт-амперная характеристика описывается уравнением
вида [2].
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где I – ток нагрузки, U – напряжение нагрузки, Is – обратный ток насыщения,
q – заряд электрона, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура
солнечного элемента, If – фототок, и определяемый из эксперимента
безразмерный параметр A.

Имея полученные экспериментальные данные различных солнечных
батарей, используя метод наименьших квадратов можно аппроксимировать эти
данные линейной зависимостью. В результате будет получена система
линейных алгебраических уравнений n – го порядка с неизвестными
параметрами [3].

Для определения параметра A нужно будет решить систему линейных
алгебраических уравнений. Эту систему мы будем решать численно, используя
программный пакет Mathcad,  который  позволяет выполнять численные и
символьные вычисления.
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